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a) Tantirgyprogram

A targyhoz kontaktora nem koétédik!

b)

<)

Kotelezé irodalom:

Félévi kovetelmények

A tantargy lezarasanak médja: szigorlati vizsga

A szigorlati vizsgan két témateriiletbdl egy-egy tételre (elektrotechnikai és elektronikai rész) kell irasban

és szoban valaszolni. Az eredményes vizsgahoz mindkét anyagrészbél legalabb elégséges értékelést
kell elérni. Abbol a részbdl, amelybdl nem sikeriilt az elégséges elérése (de csak az egyik részbol)
pottételt kaphat a hallgato. Pottétel esetén a vizsga eredménye legfeljebb elégséges lehet.

Szigorlati tételek jegyzéke:

Elektrotechnika rész

Rajzoljon egyszeriisitett képével, osszekapcsolt villamos energia termeldt és fogyasztot. Jeldlje be a
fesziiltség és aram pozitiv iranyokat és értelmezze a termelét és a fogyasztot.

Hatarozza meg a két parhuzamos drammal atjart egyenes vezetd kolcsonhatasabol szarmazo erdt
Ampére tapasztalati torvénye szerint. Ertelmezze az osszefliggést. Hogyan hatarozhaté meg az

sszefiiggésbol a B magneses indukcio.
[smertesse az indukcio torvényt és abra segitségével mutassa be a nyugalmi és a mozgasi indukciot,

majd az 6n- és a kdlcsonds indukciot.
sa be a véltakozé dramii mennyiségek leirasat komplex irasmoddal (komplex

Abra segitségével mutas
relaci6, vektorabra). Hogyan értelmezziik a komplex teljesitményt

idéfiiggvény, komplex sik, Euler-
(6sszefligges).
kus, induktiv, kapacitiv terheléseket és azok ellenallasanak frekvenciafliggesét.

Ismertesse az ohmi
Kapcsolasi rajz segitségével mutassa be egy terhelés teljesitményének mérését (Aram-, fesziiltség-,

teljesitménymérd miiszerek bekotése szerepeljen!).

elrendezés és vektorabra segitségével ismertesse a sorba és a parhuzamosan kapcsolt RL

Kapcsolasi
csillag és deltakapcsolast fesziiltség

és RC terheléseket, valamint a haromfazisii szimmetrikus

rendszert.

Ismertesse a haromfazisi szimmetrikus négyvezetékes feszilltség rendszerhez kapcsolodo
csillagkapcsolasi szimmetrikus €s aszimmetrikus terhelés fesziiltség és aram viszonyait (fazis ¢€s
vonali mennyiségek), ha a terhelés csillagpontja kivezetett. Mi torténik, ha a terheléseket a

haromvezetékes fesziiltség rendszerhez kapcsoljuk.




sha LAl lbda £ Lot ndd Lol sl d bl s

8. Lsrrenesse a hdaromfazisi szimmetrikus haromvezetékes fesziiltseg rendszerhez kapcsol6do
¢ taka}’t.:so]zisu szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés fesziiltség €s aram viszonyait (fazis és vonali
mennyiségek).
G }-llztlaro’zza meg a.héromfézisﬁ teljesitményt aszimmetrikus €s szimmetrikus terhelés esetén. Hogyan
oldhat6 meg a teljesitménytényezé javitasa (Példak segitségével valaszoljon!).

10. Ismertesse egy villamos energiaforrés fesziiltség- és dramgenerétoros helyettesitd képét. Ertelmezze
az egyes elemeket. Egy halozati példa segitségével mutassa be a szuperpozicio elvet.

I1. Egy villa'njos halézat segitségével mutassa be, annak A-B pontjara vonatkozo, Thévenin és Norton
helyettesitd képet. Ertelmezze az egyes elemeket.

Elektronika rész

i K'étré?egﬁ félvezetok: A pn-atmenet miikodése, tulajdonsagai, gerjesztése. Dioda jellemz6i,
dinamikus tulajdonsagai, alkalmazasai. Fém-félvezetd atmenet. Shottky dioda. Zener-dioda és
mikddése, alkalmazasai.

2. Tranzisztorok: . Munkapont-beallité kapcsolasok bazisosztoval €s bazisarammal, kis és nagyjelii
lizem. A tranzisztor kapcsoléiizeme. Darlington és Shottky tranzisztorok €s jellemzoik.

. JFET: JFET miikddése, karakterisztikak és jellemzok, linedris alkalmazas.

4. MOSFET: A MOSFET-ek fajtai, tulajdonsagaik, jellemz6ik, a MOSFET linearis tizeme. A FET-ek
kapcsoloiizeme. FET, mint vezérelt és aktiv ellenallas.

5.  Aszimmetrikus erdsiték: FE és FC kapcsolasok, kis- és nagyjeli jellemzdik.

6. Szimmetrikus erésitok: Szimmetrikus erésitok tranzisztorral és JFET-vel. Erositok torzitasa, also €s

felso hatarfrekvenciaja.

Teljesitményerdésitok osztalyozasa, optimalis illesztés, elleniitemii végfok A és B osztalyl tizemben.

7.
A. B és AB osztaly( erdsitok jellemzdi.

8. Miveleti erésitok (linedris alkalmazasok): Invertalo, nem-invertalo ¢és fesziiltségkovetd
kapcsolasok. Osszegzo és kivond kapesolasok. Integratorok. Derivatorok.

9. Miveleti erésiték (nem-linedris alkalmazdsok): komparatorok, multivibratorok. Oszcillatorok:
Wien-hidas oszcillatorok, kvarc és tulajdonsagai.

10. Miiszererésitok, jelkondicionalok: altalanos jellemzés, egyenarami, szigetelt, toltéscsatolt erdsitok

és jellemzoik.
Optoelektronika félvezetsi és alkalmazasaik: fotodetektorok (foto-ellenallas, didda, tranzisztor,
APD, foto-FET), fotoemittalék (LED, IRED, SDL).

olok, érzékeldk jellemzdi, felépitésiik, fajtaik. Optoelektronikai méréeszkozok: linearis

12. Optocsat
szkozok, CMOS és CCD kamerak.

és forgo jeladok, [ézeres haromszdgeléses mérde
D/A konverterek: atalakitas modjai, hibai, negativ jeltartomany abrazolasa. Kvantélas €s kodolas.

13.
A/D konverterek: atalakitas modjai (SA, DS, flash, szigma-delta), jellemzoik.

14.




